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在电子束泵浦的准分子激光器中能量的注入问题

中国科学院电子学研究所 赵伸宏

在估算电子束泵浦的准分子激光器的效率时，需从理论上计算高能电子在气体中的贮能。

高能电子在气体中将受到碰撞损耗和韧致辐射损耗，其和称总的平均能量损耗，或总阻止本领， M. J . 
Berg钮'和 S . M. Seltzer 在能量从 10 千电子伏至 1000 兆电子伏之间对 40 种物质计算了一个电子在物质

中的总阻止本领和平均射程。本文根据他们提供的总阻止本领的数值表p 利用。〉式计算了一束电子流在气

体中的贮能:

W = jSV .pPdt (1) 

式中 W一一电子束在工作气体中的贮能(焦耳)， j一一激发区的电流密度(安/厘米2) ， S一一激发区面积

(厘米2) ， V.--一个电子在气体中的总阻止本领〈兆电子伏/克 ·厘米-2) ， P一一气体在 200C， 1 托时的密度

〈克/厘米3) ， P一一气压数(托)， d一一激发区深度，电子在工作气体中行走的距离〈厘米)， t一一激励脉冲的

宽度(秒〉。若工作气体不是单一气体，而是几种气体的混合物或化合物，可对每个元素来计算总阻止本领，

然后将结果用正比于重量的方法求和。

本文以电子束横向泵浦 XeF 激光器和电子束纵向泵浦 KrF 激光器为例，计算高能电子在工作气体中!

的贮能，计算结果与 Ault 及 Hozzman 的结果相符。对于其它气体种类的激光器，也可应用，但总的工作气

压应低于 4 个大气压， 此时几近似为一常量p 而高于 4 个大气压， .V， 是入射距离 d 的函数， (1)式中的 V，d

则应以J:V仰代入。
国外发表的这类激光器中所用电源的电压范围从 0. 3 兆电子伏至 2 兆电子伏都有，为什么它们的电压

值有几倍之差?我们在设计这类激光器时应如何选择电源的参量?本文对这些问题提出一些粗浅的意见。

一种用电子束泵浦的异核型准分子激光器一-. -XeF

中国科学院电子学研究所 顾之玉 赵仲宏 霍宝光 吴承畴

电子柬泵浦卤化物受激准分子激光器国外于 75 年首次报导，它们是一类很有发展前途的新型激光器。

准分子的特点是分子仅存在于受激态，当它将激发能量释放并回到基态时p 两个原子很快分离，使基态分子

数近乎等于零，容易形成粒子数反转，可获得较大的增益;又由于准分子激光器能级曲线具有一个共同的特

点，就是基态到第一激发态的距离最大，激光跃迂又发生在这两态之间p 因此以激光形式辐射的能量占总能

量中较大的比例p 它使准分子激光器具有高效率特点:准分子激光器还具有大能量、 高功率的特点。

这类激光器有希望用于激光武器和热核聚变中的高密度等离子体加热，还可用于同位素分离、光通信、

集成光学、癌症诊断、石油勘探、研究化学动力学过程、泵浦可调谐染料激光器以及快速摄影等。

XeF 准分子激光器工作在紫外光谱区，随着光波长愈来愈短，产生激光发射'就变得愈来愈困难p 因为输

送给激射物质的泵浦功率随频率的 4-5 次方而迅速增加，尤其在更短波段p 一般常用的放电泵浦手段就很

困难，而须用相对论电子束泵浦。我们采用电子束横向泵浦激射物质，在国内这是首次探索p 相对于那些运

转于可见光区的气体激光器来说，难度较大p 它需要许多关键设备和新型材料。

在研制中3 我们参考了国外的先进经验p 但也有我们自己的特点，泵浦激光媒质的电子束需高的束流密

度p 并具有矩形截面形状，国外通常采用在低气压漂移管中成形，其结构复杂， 并随之引起附加损耗p 我们没
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